	Тип тран-зистора
	h21Э
	rБСК
	СК
	СБЭ
	Nтр
	fгр
	Режим измерения

	
	
	нс
	пФ
	пФ
	дБ

МГц
	МГц
	Uкэ, В
	Iк, мА
	f, МГц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ГТ308Б
	50…120
	400
	8
	24
	---
	120
	5
	5
	5

	ГТ310Д
	20…70
	500
	5
	20
	---
	80
	5
	5
	5

	ГТ311А
	30…180
	36*
	2,5
	5
	8(60)
	770*
	5
	5
	10

	ГТ311Б
	30…180
	42*
	1,5
	5
	5,1*(60)
	520*
	5
	5
	10

	ГТ311Г
	30…80
	46*
	1,5
	3,9*
	5,2*(60)
	560*
	5
	5
	10

	2Т312А(Б)
	20…100
	500
	5
	25
	---
	80(120)
	10
	5
	5

	ГТ313А
	10…230
	75
	1,5*
	11,6*
	5,2*(60)
	300..1000
	5
	5
	5

	ГТ313Б
	10…75
	40
	1,5*
	10*
	---
	450..1000
	5
	5
	5

	КТ313А
	30…120
	120
	12
	35*
	---
	200
	5
	1
	30

	2Т325А
	30…90
	125
	2*
	2*
	---
	1000*
	5
	10
	10

	2Т325Б
	70…210
	50*
	2*
	2*
	---
	1000*
	5
	10
	10

	2Т325В
	160…400
	50*
	2*
	2*
	---
	1200*
	5
	10
	10

	ГТ329А
	15…300
	15
	2
	3,5
	4(400)
	1700
	5
	5
	30

	ГТ329Б
	15…300
	30
	3
	3,5
	6(400)
	1200
	5
	5
	30

	ГТ330А
	30…400
	25
	2
	1,6*
	5(400)
	1000
	5
	5
	10

	ГТ330Б
	30…400
	50
	2
	1,5*
	---
	1500
	5
	5
	10

	ГТ330Г
	30…400
	30
	3
	1,75*
	---
	700
	5
	5
	10

	ГТ341А
	15…250
	10
	0,5*
	0,85*
	4,5(1ГГц)
	1500
	5
	5
	30

	ГТ341Б
	15…300
	10
	0,5*
	0,8*
	5,5(1ГГц)
	2000
	5
	5
	30

	2Т326А
	20…70
	80
	2,2*
	1,4*
	---
	500..1000
	5
	10
	5

	2Т326Б
	45…160
	84*
	2,2*
	1,4*
	---
	400..1000
	5
	10
	5

	КТ345А
	20…60
	120…

200
	15
	30
	---
	350
	5
	10
	5

	КТ345Б
	50…85
	140*
	15
	30
	---
	350
	5
	10
	5

	КТ347А
	30…400
	100
	6
	8
	---
	500
	5
	5
	5

	2Т355А
	80…300
	60
	1,4*
	1,2*
	---
	1800*
	5
	10
	30

	ГТ362А
	40*
	5,5*
	0,5*
	0,5*
	3,7(2ГГц)
	2400
	5
	5
	30

	2Т363А
	20…120
	15*
	0,5
	0,5
	---
	2500
	5
	5
	30

	2Т363Б
	40…120
	15*
	0,5
	0,5
	---
	3500
	5
	5
	30

	2Т368А
	50…300
	7*
	1,2*
	2*
	2,8(60)
	1100*
	10
	5
	30

	2Т371А
	30…240
	8*
	0,7*
	0,9*
	4,0(400)
	3600*
	10
	5
	30

	ГТ376А
	10…150
	10
	1,2
	5,0
	3,5(180)
	1000
	5
	2
	100

	2Т382А
	40…330
	6*
	1*
	1,6*
	2,2*(400)
	2250*
	5
	5
	30

	2Т382Б
	40…330
	5,5*
	1*
	1,6*
	2,5*(400)
	2250*
	5
	5
	30

	1Т386А
	10…100
	10
	1,5
	2,0
	4,0(180)
	450
	10
	2
	100

	КТ3109А
	45*
	6
	0,8*
	1,0
	6,0(800)
	1400*
	10
	10
	100

	2Т3115А-2
	81*
	3,0*
	0,3*
	0,5*
	4,0(5ГГц)
	7000
	7
	5
	100

	2Т3120А
	124*
	3,8*
	1,4*
	2,5*
	2,0(400)
	3000*
	10
	5
	100

	2Т3124А-2
	100*
	1,8*
	0,45*
	0,47*
	4,3(6ГГц)
	8000*
	7
	5
	100

	2Т3132А-2
	100*
	2,0*
	0,5*
	0,9*
	4,3(6ГГц)
	7000*
	7
	5
	100

	2Т3132А-2
	120*
	2,0*
	0,5*
	0,9*
	2,3(5ГГц)
	7000*
	7
	5
	100


                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  П.2

Справочные данные на некоторые виды транзисторов

Таблица П.2-1

Параметры биполярных транзисторов

Таблица П.2-2

	Тип тран-зистора
	S
	C11
	C12
	C22
	g22
	fраб
	Режим измерения

	
	мА/В
	нФ
	пФ
	нФ
	мСм
	МГц
	Uси, В
	Iк,мА
	f, МГц

	2П301А
	1
	3,5
	0,7
	3,5
	0.15
	200
	15
	5
	10

	2П302А
	5
	<20
	<8
	<10
	---
	150
	10
	3
	10

	2П303А
	1…4
	6
	2
	---
	---
	100
	10
	0,5…2
	10

	2П303Д
	1…4
	<5
	1,4
	2.5
	---
	400
	10
	0,3…9
	10

	2П305А
	6…10
	<5
	0,8
	---
	0.15
	250
	15
	5
	10

	2П307А
	4…9
	<5
	1,5
	---
	0.2
	400
	10
	3…9
	10

	2П307Б
	5…10
	<5
	1,5
	---
	0.2
	400
	10
	5…15
	10

	2П310А
	3…6
	1,4
	0,2
	1.2
	---
	1000
	5
	0,1
	10

	2П310Б
	4
	1,6
	0,2
	1.4
	---
	1000
	5
	0,1
	10

	2П312А
	4
	2,4
	0,64
	---
	0.04
	400
	15
	11
	10

	2П312Б
	2
	2,0
	0,5
	---
	0.1
	400
	15
	3
	10

	2П313А
	5…10
	4,8
	0,4
	---
	---
	300
	10
	5
	10

	2П313Б
	5…10
	4,8
	0,4
	---
	---
	300
	10
	5
	10

	КП323А-2
	4,5
	2,5
	0,8
	---
	---
	400
	10
	6
	10

	КП323Б-2
	5,8
	2,5
	1,2
	---
	---
	400
	10
	6
	10

	КП329А
	3,0
	6
	1,4
	---
	0.1
	200
	10
	1
	10

	2П341А
	24
	4,2
	1
	1.6
	---
	40
	5
	12
	10


Параметры полевых транзисторов

	Тип  тран-зистора
	Кр
	С11
	С12
	С22
	S
	Nтр
	Режим измерения 

	
	дБ
	пФ
	пФ
	пФ
	мА/В
	(f,МГц)
	Uси, В
	Iснач, мА
	f, МГц

	3П320А-2
	5…7
	0,18
	0,15
	0,18
	9…16
	4  (8ГГц)
	3
	10
	---

	3П320Б-2
	5…7
	0,18
	0,15
	0,18
	10…16
	5  (8ГГц)
	3
	10
	---

	3П321А-2
	6,3
	0,16
	0,15
	0,16
	15
	2,8  (8ГГц)
	2,5
	1,0
	5

	3П324А-2
	8…9
	0,12
	0,15
	---
	5…10
	2,5  (12ГГц)
	3
	5
	10

	3П324Б-2
	7…9
	0,12
	0,15
	---
	6…10
	3,5  (12ГГц)
	3
	5
	10

	3П325А-2
	5
	0,18
	0,14
	0,17
	8
	2  (8ГГц)
	1,5
	5
	---

	3П326А-2
	3
	0,1
	---
	---
	8*
	4  (17ГГц)
	2
	8
	---

	3П326Б-2
	3
	0,12
	---
	---
	8*
	5,5  (17ГГц)
	2
	8
	---

	3П330А-2
	3
	---
	---
	---
	5
	3,6  (25ГГц)
	2
	6
	---

	3П330В-2
	6
	---
	---
	---
	5
	3  (17ГГц)
	2
	6
	---

	3П331А-2
	5…7
	0,2
	0,14
	0,18
	25
	1,3  (10ГГц)
	3
	10
	---

	3П339А-2
	8…10
	0,12
	0,08
	0,11
	20*
	4  (17ГГц)
	3
	5
	---

	3П343А-2
	10…16
	0,14
	---
	---
	10
	2  (12ГГц)
	3
	6
	---

	3П344А-2
	10…14
	0,18
	0,16
	0,18
	15
	1  (4ГГц)
	3
	20
	---

	3П605А-2
	5…8
	0,2
	0,15
	0,18
	30
	1,7  (8ГГц)
	4
	30
	---


Таблица П.2-3

Параметры СВЧ полевых транзисторов
Таблица П.2-4

Параметры двухзатворных полевых транзисторов

	Тип тран-зистора 
	Кр,

дБ
	S31,

мА/В
	S32,

мА/В
	Iут31,

мА
	Iут32,

мА
	fраб,

ГГц
	С11,

пФ
	С12,

пФ
	С22,

пФ
	U31И

	2П306А
	15
	4,8
	3,7
	1
	1
	0,8
	5
	0,07
	6
	-0,5…

+0,5

	2П306Б
	10…20
	3…8
	2…4,5
	1
	1
	0,8
	5
	0,07
	6
	0…2,0

	2П306В
	10…20
	3…8
	2…4,5
	1
	1
	0,8
	5
	0,07
	6
	-3,5…

0

	2П322А
	---
	4…6,3
	1…2
	0,2…2
	0,2…2
	0,4
	6
	0,08
	5
	-3,0…

0

	КП327А
	12

(800МГц)
	11
	---
	50
	50
	0,8
	2,5
	0,04
	2,4
	-0,5…

+0,5

	КП327Б
	18

(250МГц)
	11
	---
	50
	50
	0,8
	2,5
	0,04
	2,4
	-0,5…

+0,5

	3П328А-2
	12

(8ГГц)
	28
	4
	1
	1
	8,0
	---
	---
	---
	-1,0…

-3,0

	2П350А
	---
	9,4
	0,7
	5
	5
	0,7
	3,2
	0,04
	4
	-0,5…

+0,5

	2П350Б
	---
	11,5
	0,7
	5
	5
	0,7
	3,2
	0,04
	4
	-0,5…

+0,5

	КП350А
	---
	6…13
	0,6…0,8
	5
	5
	0,7
	3,5
	0,05
	3,2
	-0,5…

+0,5


* - Типовое значение.  В скобках указана частота, на которой измерен коэффициент шума.
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